
第十九届全国核电子学与核探测技术学术年会（NED’2018）
Contribution ID: 50 Type: Oral

一种复合信息读出的像素读出芯片及其抗辐照测试结果
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即将在北京建设的高能同步辐射光源将实现世界上亮度最高的光源之一，并计划建设 90条以上的高
性能光束线站。与光源的高性能相对应，探测器当前已经逐渐成为开展高质量用户实验的瓶颈之一。
针对二维像素阵列探测器应用需求，我们已完成了硅像素探测器样机的研制。然而未来线站对事例时
间、能量信息的获取提出了更高的要求。本文提出了一种基于事例驱动型读出的像素读出芯片，可以
有效减少同一像素的事例读出死时间，从而实现对传感器接收光子的连续探测与读出。在每个像素中
还可同时探测击中事例的到达时间以及粒子能量，再加上像素给出的位置信息，从而能够实现对事例
信息的无损探测。通过事例重建，可以完全重建物理事件，非常适合对稀疏事例的高速动态过程观测。
本文介绍了像素读出芯片的设计，并详细介绍了芯片的测试，特别是抗辐照测试结果。
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